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3HaYUMBIE MTATEHTEI

1. Crioco0 HM3roTOBIECHUA OMHYECKUX KOHTAKTOB MOIIHBIX
ANIEKTPOHHBIX TpubOOpoB. IlaTeHT Ha M300peTeHUe 2756579
Cl. Jara nyomukauuu: 01.10.2021. 3asBka Ne 2020141595
ot 16.12.2020.

2. MouHblit IOJIEBOM  TpaH3UCTOP CBY na
MOJIYTIPOBOJTHUKOBOI T'€TEPOCTPYKTYpEe Ha OCHOBE HUTPHA
rasuius.  Homep marenra: RU 2782307 Cl. [lara
nyonmukamuu: 25.10.2022 Homep 3asBku: 2021139166 ot
28.12.2021.

3. Cnoco® M3roTOBJIEHHS] MOIIHOTO TOJEBOTO TPAaH3UCTOPA
CBY Ha monynpoBOAHMKOBOM TE€TEPOCTPYKTYpE Ha OCHOBE
Hutpuaa raumd. [latent na uzobperenne RU 2787550 CI.
Hara nyOmukanuu: 10.01.2023. 3asska Ne 2022110907 ot
21.04.2022.

4. Crioco0 WM3roTOBJIICHHS TOHKOILICHOYHOTO KOHICHCATOPA
aneKTpoHHOU TexHukH. [laTeHT Ha n300perenne RU 2799811
Cl. Jara nyonukauuu: 12.07.2023. 3asBka Ne 2022135340
ot 30.12.2022.

5. Cnoco0 wusroroBieHusi mnoneBoro Tpansuctopa CBY.
[Tarent Ha wuzobperenme RU 2806808 CI1, 07.11.2023.
3asBka ot 09.03.2023.
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«MonekynspHo-nyukoBas ¥ MOC-runpunHas
AIUTAKCHUS»




